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Pré-requisitos  Co-Requisitos FI109 Requisitos C.H.  
EMENTA 

Noções básicas de Mecânica Quântica e Física do estado Sólido; Teoria das Bandas de Energia; Condutores, isolantes, 
semicondutores Intrínsecos e Extrínsecos; Junção PN, Efeito Túnel; Opto eletrônica; Lasers de Semicondutores. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

01- NOÇÕES BÁSICAS DE MECÂNICA QUÂNTICA – a) Teoria Quântica Antiga, b) Mecânica Ondulatória 

Clássica. Equação de Onda, c) teoria de Schrodinger, d) Aplicações Simples de Mecânica Quântica. 

02- INTRODUÇÃO À FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO – a) Estrutura Cristalina, b) Isolantes, Metais e 
Semicondutores, c) Mecanismos de Condução Elétrica, d) Níveis de Bandas de energia em Semicondutores, e) 

Semicondutores Intrínsecos e Extrínsecos. Impurezas. 

03- MODELO FÍSICO DE UM SEMICONDUTOR E APLICAÇÕES – a) Distribuição Estatística de Fermi-Dirac, 

Nível de Fermi, b) Concentração de Portadores num semicondutor Intrínseco, c0 Concentração de Portadores num 

semicondutor Extrínseco, d) Transporte de cargas nos Semicondutores. Correntes de deriva e de difusão, e) Junção PN. 

Correntes na junção PN. Equação do Diodo, f) Efeito Túnel em uma junção PN..  

04. APLICAÇÕES. Efeito Hall, junções metal-semicondutor, junções MOS; sensores e semicondutor e dispositivos 

optoeletrônicos: estruturas básicas, princípios de operação, principais características e limitações, modelos equivalentes, 

novas aplicações e tecnologias. 
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